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高速光耦合器：单通道和双通道、 10 MBd
High Speed Optocoupler, Single and Dual, 10 MBd

6N137, VO2601, VO2611, VO2630, VO2631, VO4661
Vishay Semiconductors

 

说明

6N137、VO2601 和 VO2611 为单通道 10 Mbd 光耦合器，采
用了与集成式光电二极管 IC 探测器进行耦合的高能效输入
LED。该探测器具备一个漏极开路 NMOS 晶体管输出，相对
于集电极开路肖特基钳位晶体管输出具备更小的漏电流。
VO2630、VO2631 和 VO4661 是双通道 10 MBd 光耦合器。
对于单通道型号而言，管脚 7 的打开功能可使探测器被选通。
内置的屏蔽装置可确保 VO2601 和 VO2631 与 VO2611 和
VO4661 分别具备 5kV/ μ s 和 15 kV/ μ s 的共模瞬变免疫功
能。建议利用 0.1 μ F 的旁路电容连接管脚 5 和管脚 8。

特性 
• CMR 性能：15 kV/μs、 5 kV/μs 和 100 V/μs
• 高速：10 Mbd （典型值）

• 与 + 5 V CMOS 兼容

• 纯锡引脚

• 确保在整个温度范围内的交流和直流性能：
- 40 °C 至 + 100 °C （温度范围）

• 满足 IEC 60068-2-42 （SO2）和 IEC 60068-2-43
（H2S）要求

• 低输入电流功能：5 mA
• 符合 RoHS 指令 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 规定

应用
• 微处理器系统接口

• PLC、 ATE 输入 / 输出隔离

• 计算机外设接口

• 数字现场总线隔离：CC-link、DeviceNet、profibus、SDS
• 高速模 / 数和数 / 模转换

• 交流等离子显示器电平转换

• 多路复用的数据传输

• 数控电源

• 消除接地回路

机构认证
• UL1577 认证：文件编号 E52744，系统代码 H，双重保护

• cUL 认证：文件编号 E52744，相当于 CSA 公告 5A
• DIN EN 60747-5-5 （VDE 0884）认证（选项 1）
• BSI IEC 60950
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部件编号 包装选项 编带和卷
轴

机构认证 / 包装
通道 1 通道 2

CMR (kV/μs) CMR (kV/μs)

BSI, UL, cUL 0.1 5 15 0.1 5 15

DIP-8 6N137 VO2601 VO2611 VO2630 VO2631 VO4661

DIP-8, 400 毫米 , 选项 6 6N137-X006 VO2601-X006 VO2611-X006 VO2630-X006 VO2631-X006 VO4661-X006

SMD-8, 选项 7 6N137-X007T VO2601-X007T VO2611-X007T VO2630-X007T VO2631-X007T VO4661-X007T

VDE, BSI, UL, cUL 0.1 5 15 0.1 5 15

DIP-8, 400 毫米 , 选项 6 - VO2601-X016 - - - -

SMD-8, 选项 7 - VO2601-X017T - - VO2631-X017T -

10.16 mm

> 0.7 mm

7.62 mm

DIP-8                                        

Option 7

Option 6

LED 打开
输出

开 H L

订购信息

真值表（正逻辑）
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High Speed Optocoupler, Single and Dual, 10 MBd

 

注
(1) 应力超过最大绝对额定值会引起器件的永久性损伤。这些器件在这些条件或其他任何超过本文档操作部分给定值的条件下，都无法正常运行。

过长时间处于最大绝对额定值会对器件的可靠性造成不利影响。
(2) 参考表面贴装器件（SMD）的焊接条件的回流焊温度曲线。参考通孔器件（DIP）焊接条件的波峰焊温度曲线。

开 H H

关 L H

关 L H

开 NC L

关 NC H

参数 测试条件 符号 数值 单位

输入

平均正向电流 （单通道） IF 20 mA

平均正向电流 （双通道的每个通道） IF 15 mA

反向输入电压 VR 5 V

打开输入电压 VE VCC + 0.5 V V

打开输入电流 IE 5 mA

浪涌电流 t = 100 μs IFSM 200 mA

输出功率耗散 （单通道） Pdiss 35 mW

输出功率耗散 （双通道的每个通道） Pdiss 25 mW

输出

电源电压 1 min maximum VCC 7 V

输出电流 IO 50 mA

输出电压 VO 7 V

输出功率耗散 （单通道） Pdiss 85 mW

输出功率耗散 （双通道的每个通道） Pdiss 60 mW

耦合器

隔离测试电压 t = 1 s VISO 5300 VRMS

存放温度 Tstg - 55 to + 150 °C

工作温度 Tamb - 40 to + 100 °C

铅焊温度 for 10 s 260 °C

回流焊接温度 (2) 260 °C

LED 打开
输出

参数 测试条件 符号 最小值 最大值 单位

工作温度 Tamb - 40 100 °C

电源电压 VCC 4.5 5.5 V

低电平输入电流 IFL 0 250 μA

高电平输入电流 IFH 5 15 mA

高逻辑启动电压 VEH 2 VCC V

低逻辑启动电压 VEL 0 0.8 V

输出上拉电阻 RL 330 4K Ω

扇出 RL = 1 kΩ N 5 -

真值表（正逻辑）

最大绝对额定值 (1) (Tamb = 25 °C, 除非另外说明 )

建议的工作条件
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注
• 最小值和最大值是测试要求。典型值是该器件的特性，也是工程评估的结果。典型值仅供参考，不属于测试要求范围。

Notes
(1) 适用于建议的温度范围（Tamb = - 40 °C 至 + 100 °C）、VCC = 5 V、IF = 7.5 mA ，除非另外说明。在 Tamb = 25 °C、VCC = 5 V 下的

所有典型值。
(2) 75 纳秒只适用于 6N137 （JEDEC 规范）

参数 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

输入

输入正向电压 IF = 10 mA VF 1.1 1.4 1.7 V

反向电流 VR = 5 V IR 0.01 10 μA

输入电容 f = 1 MHz, VF = 0 V CI 55 pF

输出

高电平电源电流 （单通道）
VE = 0.5 V, IF = 0 mA ICCH 4.1 7 mA
VE = VCC, IF = 0 mA ICCH 3.3 6 mA

高电平电源电流 （双通道） IF = 0 mA ICCH 6.5 12 mA

低电平电源电流 （单通道）
VE = 0.5 V, IF = 10 mA ICCL 4 7 mA
VE = VCC, IF = 10 mA ICCL 3.3 6 mA

低电平电源电流 （双通道） IF = 10 mA ICCL 6.5 12 mA

高电平输出电流 VE = 2 V, VO = 5.5 V, IF = 250 μA IOH 0.002 1 μA

低电平输出电压
VE = 2 V, IF = 5 mA,

IOL (sinking) = 13 mA VOL 0.2 0.6 V

输入阈值电流
VE = 2 V, VO = 5.5 V,
IOL (sinking) = 13 mA ITH 2.4 5 mA

高电平启动电流 VE = 2 V IEH - 0.6 - 1.6 mA

低电平启动电流 VE = 0.5 V IEL - 0.8 - 1.6 mA

高电平启动电压 VEH 2 V

低电平启动电压 VEL 0.8 V

参数 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

到高输出电平的传播延迟时间 RL = 350 Ω, CL = 15 pF
tPLH 20 48 75 (2) ns
tPLH 100 ns

到低输出电平的传播延迟时间 RL = 350 Ω, CL = 15 pF
tPHL 25 50 75 (2) ns
tPHL 100 ns

脉宽失真 RL = 350 Ω, CL = 15 pF |tPHL - tPLH| 2.9 35 ns

传播延迟歪斜 RL = 350 Ω, CL = 15 pF tPSK 8 40 ns

输出升高时间（10 % 至 90 %） RL = 350 Ω, CL = 15 pF tr 23 ns

输出降低时间（90 % 至 10 %） RL = 350 Ω, CL = 15 pF tf 7 ns

从 VEH 至 VEL 的启动传播延迟时间
RL = 350 Ω, CL = 15 pF,

VEL = 0 V, VEH = 3 V tELH 12 ns

从 VEL 至 VEH 的启动传播延迟时间
RL = 350 Ω, CL = 15 pF,

VEL = 0 V, VEH = 3 V tEHL 11 ns
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图 1  适用于 tPLH、tPHL、tr 和 tf 的单通道测试电路

图 2 适用于 tPLH、 tPHL、 tr 和 tf 的双通道测试电路

图 3 适用于 tEHL 和 tELH 的单通道测试电路

注
(1) 适用于 6N137 和 VO2630
(2) 适用于 VO2601 和 VO2631
(3) 适用于 VO2611 和 VO4661

参数 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

共模瞬变免疫功能（高）

|VCM| = 10 V, VCC = 5 V, IF = 0 mA,
VO(min.) = 2 V, RL = 350 Ω, Tamb = 25 °C (1) |CMH| 100 V/μs

|VCM| = 50 V, VCC = 5 V, IF = 0 mA,
VO(min.) = 2 V, RL = 350 Ω, Tamb = 25 °C (2) |CMH| 5000 10 000 V/μs

|VCM| = 1 kV, VCC = 5 V, IF = 0 mA,
VO(min.) = 2 V, RL = 350 Ω, Tamb = 25 °C (3) |CMH| 15 000 25 000 V/μs

|VCM| = 10 V, VCC = 5 V, IF = 7.5 mA,
VO(max.) = 0.8 V, RL = 350 Ω, Tamb = 25 °C (1) |CML| 100 V/μs

|VCM| = 50 V, VCC = 5 V, IF = 7.5 mA,
VO(max.) = 0.8 V, RL = 350 Ω, Tamb = 25 °C (2) |CML| 5000 10 000 V/μs

|VCM| = 1 kV, VCC = 5 V, IF = 7.5 mA,
VO(max.) = 0.8 V, RL = 350 Ω, Tamb = 25 °C (3) |CML| 15 000 25 000 V/μs
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图 4 适用于共模瞬变免疫的单通道测试电路

图 5 适用于共模瞬变免疫的双通道测试电路

注

• 根据 IEC60747-5-5, § 7.4.3.8.1 规定，该光耦合器仅适用于在安全额定值范围内的 “安全电气隔离”。应采用各种保护电路确保符合安全额
定值要求。

参数 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位

气候类别 根据 IEC 68 第一部分 55/100/21

相比漏电起痕指数 CTI 175 399

峰值瞬变过压 VIOTM 8000 V

峰值隔离电压 VIORM 890 V

安全额定值 - 功率输出 PSO 500 mW

安全额定值 - 输入电流 ISI 300 mA

安全额定值 - 温度 TSI 175 °C

爬电距离 标准 DIP-8 7 mm

爬电距离 标准 DIP-8 7 mm

爬电距离 400 毫米 DIP-8 8 mm

爬电距离 400 毫米 DIP-8 8 mm

隔离厚度 （加强型隔离） 根据 BSI 60950 0.2 mm
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典型特性 (Tamb = 25 °C, 除非另外说明 )

图 6 正向电压 vs 环境温度

图 7 正向电压 vs 正向电流

图 8 反向电流 vs 环境温度

图 9 低电平电源电流 vs 环境温度

图 10 高电平电源电流 vs 环境温度

图 11 输入电流阈值 vs 环境温度
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图 12 输入阈值断开电流 vs 环境温度

图 13 低电平输出电压 vs 环境温度

图 14 低电平输出电流 vs 环境温度

图 15 高电平输出电流 vs 环境温度

图 16 输出电压 vs 正向输入电流

图 17 传播延迟 vs 环境温度
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图 18 传播延迟 vs 正向电流

图 19 脉宽失真 vs 环境温度

图 20 脉宽失真 vs 正向电流

图 21 升高和下降时间 vs 环境温度

图 22 升高和下降 vs 正向电流

图 23 启动传播延迟 vs 环境温度
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6N137, VO2601, VO2611, VO2630, VO2631, VO4661
高速光耦合器：单通道和双通道、 10 MBd

High Speed Optocoupler, Single and Dual, 10 MBd
Vishay Semiconductors

 

包装尺寸：（单位：毫米）

包装标识 

注

• 选项 1 和 VDE 标识只标记在选项 1 部件上。

i178006

Pin one ID

6.645 ± 0.165

9.77 ± 0.14

0.95 ± 0.19

4° typ.

2.54 typ.

10°

3° to 9°

7.62 typ.

0.51 ± 0.05

0.25 ± 0.05

3.045 ± 0.255

3.555 ± 0.255

0.70 ± 0.19

6.095 ± 0.255

4 3 2 1

0.79

1.27

5 6 7        8
ISO method A

8 min.

0.51
1.02

7.62 ref.

9.53
10.03

0.25 typ.

0.102
0.249

15° max.

Option 9

0.35
0.25

10.16
10.92

7.8
7.4

10.36
9.96

Option 6

8 min.

7.62 typ.

4.6
4.1

8.4 min.

10.3 max.

0.7

Option 7

18450

21764-44

VO2601

V YWW H 68
X017
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 免责声明 

所有与产品、产品技术规格及数据如因改进可靠性、功能、设计或其他原因发生变更，恕不另行通知。

对于任何与产品相关的数据手册或公布的其他资料中出现的任何错误、不准确或不完整问题，Vishay Intertechnology Inc. 及其子
公司、代理和员工以及代表公司的所有个人 ( 统称为 “Vishay”)，不承担任何及全部责任。

Vishay 对产品特定用途的适用性或任何产品的连续生产不做担保、陈述或保证。在可适用法律允许的最大程度上， Vishay 不承
担 (i) 因应用或使用任何产品产生的任何及全部责任， (ii) 包括但不限于特定、连带或附带损害产生的任何及全部责任，及 (iii) 不
做任何形式默示担保，包括不保证特定用途的适用性、非侵权及适销性。

关于产品适用于某类应用的声明以 Vishay 掌握的 Vishay 产品一般应用环境下的典型要求为准。此类声明与产品特定应用的适用
性声明不存在任何关联。客户自行负责根据产品技术规格的说明认证特定产品是否适用于特定的应用。数据手册和 / 或技术规格
中提供的参数可能因不同的应用而异，而且性能可能随时间而变化。所有工作参数，包括典型参数，必须由客户的技术专家根据
每一个客户应用环境确认。产品技术规格不扩展或不以其他方式修改 Vishay 的采购条款与条件，包括但不限于规定的质保条件。

除非书面注明，否则 Vishay 产品不用于医疗、救护或生命维持，或其他因 Vishay 产品发生故障有可能导致人身伤亡的应用场合。
客户使用或销售未明确指示可在上述应用中使用的 Vishay 产品风险自负，并且同意全额赔偿因上述使用或销售行为造成或导致
Vishay 及其分销商承担索赔、责任、费用和损失，并保证 Vishay 及其分销商不受损害，即使此类索赔判定是由于 Vishay 及其分
销商产品设计或制造疏忽造成的。如欲获得有关指定用于上述应用的产品的书面条款及条件，请与 Vishay 授权人员联系。

本文档或任何 Vishay 的行为不以禁止反言或其他方式授予任何知识产权的许可，无论明示还是暗示。本文提到的产品名称和标识
可能为各自所有者的商标。

 材料种类政策

Vishay Intertechnology, Inc. 特此证实其所有经认定符合 RoHS 的产品均达到欧洲议会及欧盟在 2011 年 6 月 8 日重新修订的
关于在电气和电子设备 (EEE) 中限制使用有害物质 Directive 2011/65/EU 所制定的各项定义和限制。除非特别注明不符合这两项
规定。

请注意，一些 Vishay 文档可能还参照 RoHS Directive 2002/95/EC。我们确认所有经认定符合 Directive 2002/95/EC 的产品都
符合 Directive 2011/65/EU。


